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Rejestr przesuwajacy jednotaktowy
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Przedmiotem wynalazku jest rejestr przesuwajacy jed-
notaktowy o ukladzie typu potencjalowo-impulsowego z
niesymetrycznym torem sprzezen przerzutnikow bista-
bilnych.

Znane ukltady jednotaktowych rejestrow przesuwaja-
cych z niesymetrycznym torem sprzezen przerzutnikow,
wykonane w technice tranzystorowej, posiadaja w torze
sprzezeni po dwa tranzystorowe elementy rozniczkujace,
polaczone szeregowo. Pierwszy z tych elementoéw stuzy

" do zapamietywania informacji o zmianie stanu przerzut-
nika pod wplywem taktujacego impulsu przesuwajacego
np. ze stanu ,,1” na stan ,,0”, drugi stuzy do wpisywania
tej informacji do nastgpnego ogniwa rejestru, po ustaniu
dzialania taktujacego impulsu przesuwajacego.

Impulsy generowane przy tym przez uktad sprzegajacy
dzialaja na przerzutnik nastgpnego stopnia rejestru w
kierunku wlaczenia wejéciowego tranzystora przerzutni-
ka, uprzednio wylaczonego przez taktowy impuls prze-
suwajacy. Uklad stopnia podstawowego takiego rejestru,
procz elektronicznych elementéw biernych, sklada sig co
najmniej z czterech tranzystoréw.

Zasadnicza wada tego rozwiazania jest zbyt duza ilo§¢
elementéw elektronicznych, zwlaszcza tranzystoréw, wy-
magana do budowy stopnia podstawowego rejestru, kto-
rej nie uzasadniaja uzyskiwane wlasnoéci i parametry
urzadzenia. Prowadzi to do nadmiernej rozbudowy ukta-
du elektronicznego rejestru i obniza jego parametry mie-
zawodnoéciowe. Poza tym niekorzystna ceche stanowi
sposéb wyzwalania przerzutniké6w ogniw przez impulsy
generowane w torze sprzezefi, ktore oddzialywuja w kie-
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runku wiaczenia wejSciowych tranzystoréw przerzutni-
koéw, co- obniza maksymalna dopuszczalng czestotliwosé
przesuwania informacji w rejestrze.

Celem wynalazku jest uniknigcie wymienionych wad,
w szczegOlnosci uproszczenie konstrukcji stopnia pod-
stawowego rejestru i podwyzszenie czestotliwosci prze-
suwania informacji w rejestrze.

Istota wynalazku polega na zastosowaniu ukladu
sprzegajacego przerzutniki kolejnych stopni rejestru, za-
wierajacego tranzystorowy element rézniczkujacy i sze-
regowy obwod utworzony z opornika i kondensatora, lub
tylko kondensatora. Obwod ten przytaczony jest do bazy
wejsciowego tranzystora przerzutnika mast¢pnego stopnia
tak, ze dzialanie impulsu generowanego przez uktad
sprzegajacy jest przeciwstawne do dzialania taktujacego
impulsu przesuwajacego. Dzigki temu impuls przenoszo-
ny torem sprzezen dziala w kierunku wylaczania wej-
Sciowego tranzystora przerzutnika w ogniwie rejestru.

Wynalazek zapewnia, obok uniknigcia wymienionych
wyzej wad znanych uktadéw, uproszczenie budowy pod-
stawowego stopnia rejestru tak, iz do jego budowy wy-
starcza trzy tranzystory. Obniza to pobér mocy podsta-
wowego stopnia rejestru o okoto 30% i koszt budowy o
okoto 25%. Niezaleznie od tego zmniejszenie liczby ele-
mentow poétprzewodnikowych w rejestrze powoduje pod-
niesienie niezawodnosci jego dzialania.

Wynalazek zostanie blizej objasniony na przyktadzie
wykonania przedstawionym na rysunku, ktéry pokazuje
trzy-stopniowy fragment rejestru przesuwajacego. Sto-
piefi ,,n” tego rejestru sktada si¢ z przerzutnika bistabil-
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nego PDn i jednotorowego ukladu sprzegajacego, ktdry
tworza tranzystorowy element rézniczkujacy TERn i ob-
wod szeregowy OSm. Przerzutnik PDn ma dwa wejscia:
wejécie taktowych impulséw przesuwajacych Wej TIP i
wejscie Wej Sn sprzegajace ten stopiefi ze stopniem
,»0-17.

Uklad sprzegajacy stopnia ,,n” laczy przerzutnik PDm
z wejéciem przerzutnika PDn-+1 stopnia ,,n+1” rejestru.
Dzialanie taktowego impulsu przesuwajacego powoduje
przesunigcie bitu informacji z przerzutnika PDmn-1 do
PDn, jednocze$nie bitu z PDn do PDn+1 itd. Przykia-
dowo zakladamy, Ze dzialanie taktowego impulsu prze-
suwajacego ustawia przerzutniki PD rejestru w stanie
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,»07, a uklad sprzggajacy kazdego stopnia rejestru umo-

zliwia przejsciowe zapamigtanie ,,1” w czasie dzialania
taktowego impulsu przesuwajacego i jest tak zbudowany,
Ze reaguje na zmiang stanu przerzutnika z ,1” na ,,0”,
posredniczac w propagacji ,,1” w rejestrze. Jeéli przed
nadej$ciem taktowego impulsu przesuwajacego wyjscie
Wyj Sn przerzutnika PDn znajdowalo si¢ w stanie ,,17,
to dzialanie taktowego impulsu przesuwajacego powodu-
je, ze na czas jego trwania Wyj Sn zmieni stan na ,,0”,
co pobudzi TERn do generacji impulsu napigcia tadu-
jacego kondensator C obwodu OSa.

Impuls z wyjécia TERn trwa nie krocej niz taktowy
impuls przesuwajacy a jego ustanie powoduje skokowa
zmiang napigcia na zaciskach wyjsciowych OSn — pola-
czonych z Wej Sn+1, wylaczajac tranzystor wejSciowy
iprzerzutnika PDn+1 i w rezultacie ustawiajac ten prze-
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rzutnik tak, ze ma jego wyjsciu Wyj Sn+1 pojawi sig
stan ,,1”. W chwili zakoriczenia dzialania taktowego im-
pulsu przesuwajacego przerzutnik PDn gotowy jest do
przyjecia impulsu z Wyj OSN-1 stopnia ,,n-1” za po-
Srednictwem Wej Sn w przypadku, gdy Wyj Sn-1 prze-
rzutnika PDn-1 znajdowato. si¢ w stanie ,,1” przed na-
dejéciem taktowego impulsu przesuwajacego.

Propagacj¢ stanu ,,0” w rejestrze zapewniaja taktowe
impulsy przesuwajace. Jesli przed nadejiciem taktowego
impulsu przesuwajacego wyjscie Wyj Sn-1 przerzutnika
PDn-1 znajdowalo si¢ w stanie ,,0”, to po zakoriczeniu
dzialania taktowego impulsu przesuwajacego stan prze-
rzutnika PDn pozostaje taki jak w czasie dziatania tak-
towego impulsu przesuwajacego, to znaczy ,,0”, gdyz w
tym przypadku uklad sprzegajacy stopnia ,,n-1” nie jest
pobudzony do generacji impulsu napigcia tadujacego po-
jemno$¢ C obwodu OSn-1.

Zastrzezenie patentowe

Rejestr przesuwajacy jednotaktowy o ukladzie typu
potencjalowo-impulsowego z niesymetrycznym torem
sprzezeni -tranzystorowych przerzutnikéw bistabilnych,
znamienny tym, Ze sprz¢zenie miedzy przerzutnikami ko-
lejnych stopni podstawowych zawiera tranzystorowy ele-
ment rozniczkujacy (TER), kondensator (C) i opornik
(R), lub tranzystorowy element rézniczkujacy (TER) i
kondensator (C), potaczone szeregowo.
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